
Tomi  Jouhti,  Chang  Si  Peng,  EmilMihai  Pavelescu,  Wei  Li,  VictorTapio
RangelKuoppa,  Janne  Konttinen,  Pekka  Laukkanen  and  Markus  Pessa,  Group
IIIarsenidenitride quantum well structures on GaAs  for  laser diodes emitting at
1.3 µm, Proceedings of SPIE 4651, 3241 (2002).

© 2002 Society of PhotoOptical Instrumentation Engineers (SPIE)

This paper is made available as an electronic reprint with permission of SPIE. One
print  or  electronic  copy  may  be  made  for  personal  use  only.  Systematic  or
multiple  reproduction,  distribution  to  multiple  locations  via  electronic  or  other
means,  duplication  of  any  material  in  this  paper  for  a  fee  or  for  commercial
purposes, or modification of the content of the paper are prohibited.
























